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摘要(译)

随着屏幕尺寸变大，需要使设备实现更高的清晰度，更高的开放面积比
和更高的可靠性。此外，还提高了生产率和成本最小化的要求。在本发
明中，在液晶材料114仅通过喷墨在大面积基板上设置的像素电极上的像
素区域上放电（或滴下）之后，用对置基板粘贴基板。此外，可以对对
置基板进行密封材料的涂敷和液晶的滴下。通过喷墨形成液晶层，减少
了制造过程中使用的液晶总量。
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